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(54) VẢI ĐƯỢC PHỦ SILICON VÀ TÚI KHÍ THU ĐƯỢC BẰNG CÁCH SỬ DỤNG 
VẢI NÀY

(57)  Sáng chế đề cập đến vải được phủ silicon dùng cho các túi khí trong đó các nếp gấp 
có thể được tạo ra một cách dễ dàng bằng cách ứng dụng nhiệt và áp lực, mà có thể được 
cất giữ một cách gọn gàng, và biểu hiện tổn hại rất nhỏ trên lớp được phủ khi được mở ra. 
Cụ thể, sáng chế đề cập đến vải được phủ silicon bao gồm nhựa trên cơ sở silicon đã phủ 
trên một bề mặt của vải dệt từ sợi tổng hợp, và nhựa nhiệt dẻo dính chặt vào bề mặt được 
phủ bằng nhựa trên cơ sở silicon, trong đó độ dính bám giữa các bề mặt được phủ bằng 
nhựa trên cơ sở silicon nằm trong khoảng từ 0,01 đến 10N/cm. Sáng chế còn đề cập đến túi 
khí thu được bằng cách sử dụng vải này.
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